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VBG = 1.25V
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Shield

AVDD = VBG(R1+R2)/R1

기본설정: R6-0옴(데이터률 10SPS 설정)
R6-미연결(데이터률 80SPS 설정)
데이터률이 증가할수록 노이즈도 증가

Default: Closed - Data rate set to 10SPS
Open jumper to set to 80SPS
Incresases noise per read

Red
Black
White
Green
Yellow

VDD:2.7-5.5V
VCC:2.7-5.5V
IO:2.7-5.5V

VCC 대 VDD:
VCC는 주공급전압
VDD는 디지털 논리 기준 전압을 설정하고,
마이크로컨트롤러 전원 전압에 연결하거나 VCC에 단락한다.

VCC vs VDD: 
VCC is the main supply voltage, while VDD sets the 
digital logic voltage reference and should be
connected to microcontroller supply voltage, or 
shorted to VCC.
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